



Чип-сенсор магнитного поля МР2В  

Спецификация (предварительная)


     


	 Ультракомпактный, сверхчувствительный чип-сенсор МР2В - магнитный сенсор но-
вого поколения, предназначенный для измерения магнитных полей напряжённостью до 9 
Тл и частотой до 50 МГц с высоким разрешением. Сенсор выполнен в виде 4-выводного 
SMD-компонента размером всего 2,5 × 2,5 мм и толщиной всего 0.35 мм, что обеспечивает 
простоту интеграции в современные электронные системы.

	 В основе лежит запатентованная технология аномального магнитосопротивления 
муарового графена (atMLG), в основе которой лежат уникальные электронные свойства 
двумерного муарового графена. В отличие от традиционных технологий (AMR, GMR, TMR, 
Hall), обеспечивает в 10-100 раз больший динамический диапазон при сравнимой чувстви-
тельности при минимальных габаритах и низком энергопотреблении. Датчик содержит два 
идентичных графеновых магниторезистора, оптимизированных для совместного использо-
вания в мостовой схеме Уитстона. Такая архитектура позволяет достичь максимальной 
чувствительности, линейности и расширенного динамического диапазона, что особенно 
востребовано в измерительных устройствах с высокими требованиями к точности и ста-
бильности. 


	 Сенсор сохраняет работоспособность в экстремальных условиях — от криогенных 
температур (-270°C) до +160 °C — и обеспечивает рекордно низкий уровень шума: 300 нТл/
√Гц.  

Области применения  
• Интеллектуальные счётчики электроэнергии — высокоточное измерение тока с галь-

ванической развязкой благодаря широкому динамическому диапазону 
• Системы позиционирования: энкодеры вращения и линейные энкодеры 
• Электродвигателя: предиктивная диагностика состояния электродвигателя по магнит-

ному полю в зазоре между ротором и статором 
• Фундаментальная физика: эксперименты при сверхнизких температурах, работа с 

сильными полями (до 9 Тл), квантовые вычисления 
• Биомагнитные измерения: магнитоэнцефалография (МЭГ), магнитокардиография 

(МКГ) — компактная альтернатива СКВИДам  
• Промышленная магнитометрия: дефектоскопия, неразрушающий контроль (NDT), 

мониторинг магнитных материалов  
• Космические и авиационные системы: навигация, мониторинг геомагнитного поля, 

миниатюрные магнитометры для спутников  
• Квантовые технологии: интерфейс для считывания состояния спиновых и сверхпро-

водящих кубитов  
• Высокочастотные измерения: детектирование ВЧ-магнитных полей до 50 МГц (на-

пример, в радиочастотных системах или ЭМС-тестировании) 

Максимальные значения рабочих параметров 



Рекомендованные значения рабочих параметров 

* Более высокий ток питания обеспечит большее выходное напряжение значения измеряемого магнитного 
поля для заданной чувствительности мВ/В/мТ.


 


Эксплуатационные характеристики 
Температура окружающей среды = 300К, если не указано иное. I

N 
= 1000 мкA. 


Параметр Мин Макс Единицы

Напряжение питания 0 5 В

Максимально допустимый ток 0 5 мA

Статическое напряжение пробоя 3000 В

Диапазон рабочих температур* -270 160 °C

Температура хранения -270 180 °C

Параметр Мин Норм Макс Единицы

Рабочий ток* 0,01 1000 10000 мкA

Параметр Условия Min Норм Max Параметр

Измеряемая напряженность 
магнитного поля

I = I
N 0 0,05…1 9 T

Частота измеряемого маг-
нитного поля

I = I
N

, B = 0…1T 50 МГц

Линейность I = I
N

, B = 0,05…1T 0,5 1 %

Эквивалентный шум магнит-
ного поля

10 Гц, I = I
N 188 нTл/√Гц

Минимально детектируемое 
поле

10Гц…3000Гц, I = I
N 1 мкTл

Спектральная плотность 
шума

На 10Гц, B = 0T, I = I
N 85 нВ/√Гц

Спектральная плотность 
шума

10Гц…3000Гц, I = I
N 600 нВ

Чувствительность
I = I

N, 
при комнатной температу-

ре 
0,4 1,0 мВ/В/мТ



При I
N

=1 мА







Конструкция и условия монтажа 
SMD чип - компонент с размерами: 2,5 х 2,5 х 0.35 мм;

4-контактный, ситалл, для поверхностного монтажа; 

Рекомендуемый метод пайки: пайка оплавлением с максимальной пи-
ковой

температурой 190-200°C и максимум 40 секунд при температуре 
>190°C;

Активная зона датчика: 1000 мкм х 500 мкм, расположена в геометри-
ческом центре корпуса;

Нумерация контактов от ключа (вывод 1)


Быстрый старт 
Для быстрого прототипирования конечных устройств измерения магнитного поля на 
чип-сенсоре МР2В разработан ряд тестовых плат и комплекс разработчика. 


Гибкая плата с глухим экранированием Т03-МР2В размером 120 х 10 мм предна-
значена для обеспечения наилучшего сигнал/шум при подключении к чип-сенсору 
измерительного тракта

Мы предлагаем для заинтересованных заказчиков решение для тестирования и 
проектирования конечных устройств измерения токов, включающее малошумящий 
усилитель. Номер для заказа данного комплекса (комплекта разработчика) - Т08-
МР2В.


Внутреннее сопротивление При нулевом значении поля B = 
0T 0,8 1,2 1,8 кОм

Температурный коэффициент 
чувствительности

I = I
N, 

при комнатной температу-

ре 
0.02 %/°C



 

Ограниченная гарантия и ответственность 
	 Информация, содержащаяся в этом документе, является точной и достовер-
ной. Однако компания не дает никаких заявлений или гарантий, явных или подразу-
меваемых, относительно точности или полноты такой информации и не несет ответ-
ственности за последствия использования такой информации.

	 Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности за любые 
косвенные, случайные, штрафные, специальные или опосредованные убытки (вклю-
чая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерянные сбережения, перерыв в рабо-
те, расходы, связанные с удалением или заменой каких-либо продуктов, или расхо-
ды на доработку), независимо от того, являются ли такие убытки результатом пра-
вонарушения (включая халатность), гарантии, нарушении условий договора или лю-
бой другого юридического аспекта.


Право на внесение изменений 
	 Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, 
опубликованную в этом документе, включая, помимо прочего, технические характе-
ристики и описания продуктов, в любое время и без предварительного уведомле-
ния. Настоящий документ заменяет всю информацию, предоставленную до его пуб-
ликации.


Для получения более подробной информации свяжитесь по тел: +7-495-215-14-20 или почте: 
info@npc-ptm.ru


www.npc-ptm.ru
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